BAY 41
BAY 42
BAY 43

Silizium-Planar-Schaltdioden

Die Silizium-Planar-Dioden BAY41, BAY42 und BAY43 im Glasgehiuse 51 A2 DIN 41880
(DO-7), eignen sich zum Einsatz als schnelle Schaltdioden bei mittleren Strémen. Die Kathode

ist durch einen Farbrihg gekennzeichnet.

Typ , Bestellnummer
BAY41 Q60201-Y41
BAY42 Q60201-Y42
BAY43 Q60201-Y43

Grenzdaten (T, = 25°C)

Sperrspannung

Spitzensperrspannung

DurchlaBstrom

Spitzenstrom

Spitzenstrom (7, = 60 °C)

StoRstrom

StoRstrom (7, = 60°C)
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur

Verlustleistung (7, = 25°C; L = 30 mm)

Wiarmewiderstand (L = 4 mm)?2)

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

DurchlaBspannung (Ir = 200 mA)
DurchlaBspannung

(I = 200 mA; Ty = 100°C)
Sperrstrom bei Ugr/2

Sperrstrom bei Upy

Sperrstrom bei Uy (Ty = 100°C)

Dynamische Kenndaten

Kapazitdt (Ug = 0 V)
Schaltzeit?)

') gemessen beim Schalten von I = 200 mA auf I, = 200 mA bis zur Erholung auf 10% von Iy
2) Dieser Wert gilt bei einem 4-mm-Lotabstand vom Gehause

* AQL = 0,65%
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e/ e I
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26max.
Gewicht etwa 0,2 g MaRe in mm
BAY 41 l BAY 42 , BAY 43

Us |40 ‘ 60 ] 80 v
Upm | 40 60 80 Vv
fem 600 mA
fem 300 mA
ips 1000 mA
s 500 mA
T 175 °C
Tu —65 bis +175 °C
Prot 250 mw
Ringu < 380 K/W
Ue 0,93 (< 1)* \
Uk 0,85 \"
IR < 50 nA
I 0,1 (< 5) A
Ir 6 (< 30) iy
Co 2 (< 5) pF
ter 10 (< 15) ns
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BAY 41

BAY 42
BAY 43
Max. zuldssiger DurchlaBstrom Zulassige Impulsbelastbarkeit
Ie = F(T)) Ig = f(t); v = Parameter; T, = 256°C
L = Lotabstand vom Gehause
T, = Lotstellentemperatur
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BAY 41

BAY 42
BAY 43
DurchlaBkennlinien Ug = £ (T,) Sperrkennlinien Iy = £ (Ug)
I¢ = Parameter Ty = Parameter
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BAY 41

BAY 42
BAY 43
Sperrstrom In = f(Ty) Sperrstrom I = f (T,
Ug = Parameter BAY 41 Ug = Parameter BAY 42
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Silizium-Universaldioden mit niedrigem Sperrstrom BAY 44
BAY 45
BAY 46

Die Silizium-Dioden BAY44, BAY45 und BAY46 im Glasgehiuse 51 A2 DIN 41880 (DO-7),
eignen sich fir den universellen Einsatz in Gerdten mit hohen Betriebstemperaturen und
raumlich engem Aufbau. Die Kathodenseite ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

Kathode  mind LGtabstand
%

Typ | Bestellnummer 90 55 <1rF:.
BAY44 Q60201-Y44
BAY45 Q60201-Y45 F RS max 25ma,
BAY46 Q60201-Y46 Bl

Gewichtetwa 0,2 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, = 25°C) BAY 44, BAY 45 | BAY 46
Sperrspannung U 50 l 150 | 300 \
Spitzensperrspannung Ugm 50 150 300 \
DurchlaBstrom
(L = 4 mm; siehe Diagramm) I 250 mA
Spitzenstrom
(t = 10 ps; sieche Diagramm) fem 30 A
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +125 °C
Verlustleistung (Ty = 25°C; L = 4 mm) Piot 250 mW
Wiarmewiderstand (L = 4 mm)?2) Rngu < 380 K/W
Statische Kenndaten .
DurchlaRspannung
(Ir =100 mA; Ty = 25°C) Ue 097 (< 1,1)* \Y
DurchlaBspannung
(I =100 mA; Ty = 100 °C) Ue 0.90 \
Sperrstrom (Ug = Ugpm: Ty = 25°C) Iy 0,02 (< 0,2)* wA
Sperrstrom (Ug = Ugy: Ty = 100°C) I 0,4 (< 10) wA
Dynamische Kenndaten
Kapazitdt (Ug =0V; f=1 MHz) Co 7 pF
Kapazitdt (U = 5 V; f=1 MHz) Cs 2,5 pF
Schaltzeit beim Umschalten
von Ir = 5 mA auf Iz = 2 mA?) ter 4,5 us
Spannungsrichtverhaltnis -
(Uest =8 V;f=1MHz; R = 10 kQ;
C_=10nF) Nu 65 %

') gemessen mit Tektronix, Einschub S .
2) Dieser Wert gilt bei einem 4-mm-Létabstand vom Gehiuse
* AQL = 0,66%
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BAY 44
BAY 45
BAY 46

Max. zuléssiger Durchlafstrom
Te/Ie max = £(T,)

L = Lotabstand vom Gehause

T, = Létstellentemperatur

% BAY 44, BAY 45, BAY 46
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Zulassige Impulsbelastbarkeit

Iz = f(t); v = Parameter; Ty, = 25°C
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BAY 44
BAY 45

R

Sperrkennllmen Ip = f (Ug)
Ty =25°C; Ty =100
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BAY 46

Sperrkennlinien Iy = 7 (Uy)
Ty =25°C; Ty =100°C
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Dynamischer DurchlaBwiderstand
Q ¢ = Ir); MeRfrequenz f = 1 MHz
BAY 44, BAY 45, BAY 46
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BAY 44
BAY 45
BAY 46

Dioden-Kapazitit als Funktion
der Sperrspannung C = f (U,
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| Nicht fir Neuentwicklung |

Wiérmewiderstand Rwgy | =700 | 700 | K/W

BAY 60, BAY 63

Silizium-Planar-Logik-Dioden

Die Silizium-Planar-Dioden BAY 60 und BAY 63 im Glasgehéduse 51 A2 DIN 41880 (DO-7),
eignen sich zum Einsatz als schnelle Schaltdioden in Rechenmaschinen sowie fiir allgemeine
Schalteranwendungen. Die Planartechnik bringt kurze Riickwértserholzeit, kleine Kapazitat
und geringe Streuung der Daten, verbunden mit erhdhter Zuverldssigkeit. Die Kathode ist
jeweils durch einen weiRen Farbring gekennzeichnet.

Kathoda mmd L tabstand

Typ | Bestellnummer oo™ ?u/ ~ ¥ I
BAY 60 | 060201-Y60
BAY 63 Q60201-Y63 Dot Z8maL
115

Gewicht etwa 0,2 g MaBe in mm
Grenzdaten (7, = 26°C) - .BAY 601) BAY 632)
Sperrspannung Ug 25 50 Vv
Richtstrom (f., < 10 ms) . I 75 115 mA
DurchlaBstrom Ie 118 200 mA
Spitzenstrom iem 225 300 mA
StoBstrom (f < 1 u.s) ies 20 20 A
Sperrschichttemperatur T; 200 200 °C
Umgebungstemperatur Tu -65 bis +200 | —65 bis +200 | °C
Verlustleistung (7y = 26°C) Prot 250 250 mwW

; Ersatztyp fiir BAY 60 = BAW 75
Ersatztyp fir BAY 63 = BAW 76
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BAY 60, BAY 63

Statische Kenndaten (7, = 25°C) BAY 60

BAY 63
Durchbruchspannung (Iz = 5 pA) Ug =35 —_ \
DurchlaBspannung (7 =30 mA) Ue =10 —_ Vv
Sperrstrom (Ug = 25 V) Iy =01* —_ pA
Sperrstrom (Ug = 26 V; Ty = 150°C) I =100 —_ wA
DurchlaBspannung (I = 100 mA) Ue - =1 '/
Sperrstrom (U = 50 V) In —_ =01 wA
Sperrstrom (Ug = 50 V; Ty = 150°C) I - =100 A
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Kapazitat (Ug = 0 V) Co =4 =< pF
Schaltzeit (I = Iz = 10 mA; :
Erholung auf 1 mA) te =4 1 =4 ns
Schaltzeit (I = 10 mA;
Up=6V;R_=100 Q) t, =2 =2 ns
Zuléssige Impulsbelastbarkeit I = f (t); Max. zul. DurchlaBstrom EIF— = f(T.)
2’ = Parameter T, = Lotstellentemperatur
o ' BAY 60, BAY 63 1‘(’]/5 _ BAY 80, BAY 63
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Silizium-Schaltdiode

BAY 61

BAY 61 ist eine Silizium-Diode im Glasgehduse 56 A2 DIN 41883 (DO-35). Sie ist besonders
als Schaltdiode geeignet, mit kurzer Riickwaértserholzeit und geringer Kapazitat. Die Diode ist
dhnlich dem Typ 1 N*4148 und durch Farbringe gekennzeichnet (blau, braun), Kathodenseite

blau.
Typ | Bestellnummer
BAY 61 | Q62702-A389

Grenzdaten (T, = 25°C)

Sperrspannung
Richtstrom

Richtstrom (bei 150°C)
DurchlaBstrom
StoBstrom (t < 1 s))
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur
Verlustleistung

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Durchbruchspannung (I = 100 pA)
DurchlaRspannung (I = 10 mA)
Sperrstrom (Ug = 20 V)

Sperrstrom (Ug = 75 V)

Sperrstrom (Ug = 20V, T, 150°C)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Kapazitat (Ug = 0V)
Schaltzeit (I = Iz =10 mA;
Erholung auf 1 mA)

Schaltzeit (Ir =10 mA; U =6V; R =100 Q;

Erholung auf 1 mA)

805 Kathode
— -
26min;+{4,57max =26 min 203 MK,
Gewicht etwa 0,18 g MaBe in mm
Ug 75 \
Io 75 mA
Io 20 mA
Ir 200 mA
iFS 500 mA
T, 200 °C
Tu -65 bis +200 °C
Pior 400 mW
Ug = 100 \Y
Ue =1 \%
I <25 nA
Iy <65 pA -
Iy = 50 wA
Co =4 pF
t., =8 ns
t,, <4 ns
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